	仪器性质：
	国产

	熔样机类型：
	落地立式

	加热方式：
	电加热（硅碳棒）

	控温方式：
	热电偶控温

	温控范围：
	至少满足0-1200℃

	控温精度：
	±1℃或更高（S型铂铑热电偶）

	控制系统：
	液晶触摸屏，PLC控制

	融样曲线：
	融样时间可调，可储存3套及以上融样曲线

	融样工作方式：
	托架可自旋，炉体熔融双向摆动（摆幅±30度及以上）

	融样位：
	四位

	托架材质：
	碳化硅（非金属）
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